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E3HF E3HF

Thin Flat-pack Style

� Just 7 mm (0.276 in) thick

� NPN transistor output switches 80 mA

� Choose Light-ON or Dark-ON operation
models

� Top and side through holes make
mounting easy

� 3 pairs of focusing slits supplied with
separate type sensors

Thin-Profile 7-mm Photoelectric Sensor E3HF

Ordering Information

Method of detection Through-beam Diffuse reflective

Sensing distance 1 m (3.28 ft) 5 cm (1.97 in)

Part number Light-ON operation E3HF-1E1 E3HF-DS5E1

Dark-ON operation E3HF-1E2 E3HF-DS5E2

� SENSORS

Specifications
Part number E3HF-1E� E3HF-DS5E���

Method of detection Through-beam Diffuse reflective

Supply voltage 12 to 24 VDC

Current Emitter 25 mA max. 30 mA max.
consumption Receiver 15 mA max.

Sensing distance 1 m (3.28 ft) 50 mm (1.97 in)
with 3 x 3 cm (1.18 x 1.18 in)
90% reflectance white mat paper

Light source Pulse modulate Infrared LED

Detectable object type Opaque materials, Opaque materials
6 mm (0.24 in) minimum dimension

Operation mode Light-ON E3HF-���E1

Dark-ON E3HF-���E2

Sensitivity Fixed Adjustable

(Table continues on the next page)
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Part number E3HF-1E� E3HF-DS5E���

Output Type NPN open collector with pull-up resistor

Max. load Load (relay, sink) logic: 80 mA
Voltage (source) logic: 1.5 to 3 mA

Max. on-state voltage drop 1 VDC at 80 mA

Response time On 5 ms max. 3 ms max.

Off 5 ms max. 3 ms max.

Circuit protection Output short-circuit Provided

DC power supply Provided
reverse polarity

Indicators Emitter Power On (red LED) Light incident (red LED)

Receiver Light Incident (red LED)

Materials Lens Plastic

Case Plastic

Mounting Top and side surface with two through holes

Connections Cable Emitter 2-conductor cable, 2 m (6.56 ft) length 3-conductor cable, 2 m (6.56 ft)

Receiver 3-conductor cable, 2 m (6.56 ft)

Weight Emitter 40 g (1.4 oz) 40 g (1.4 oz)

Receiver 40 g (1.4 oz)

Enclosure ratings NEMA 1, 3, 4X, 12

IEC 144 IP64

Ambient Operating -25° to 55°C (-13° to 131°F)
temperature Storage -30° to 70°C (-22° to 158°F)

Specifications Table - continued from previous page

� OUTPUT CIRCUIT DIAGRAM

Note: IEC colors are shown in parentheses.
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� TIMING CHARTS
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� EXCESS GAIN
Through-Beam Type

Engineering Data
� DIFFUSE REFLECTIVE TYPE
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� LIGHT SOURCE/RECEIVER
SETTING RANGE

Through-Beam Type
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E3HF E3HF

Dimensions
Unit: mm

Using slits reduces the sensing distance and allows smaller
objects to be detected.

� SLITS FOR THROUGH-BEAM

Through-beam Type
Light Source Receiver

Diffuse Reflective Type

Three pairs of slits are supplied with E3HF-1E1 and E3HF-1E2
sensors. The slits are decals that can be peeled off the protective
backing sheet and applied to the emitter and receiver. See table
below for dimensions of slit openings.

Slit width 0.5 mm (0.020 in) 1 mm (0.039 in) 2 mm (0.079 in)

Sensing distance 12 cm (4.74 in) 20 cm (7.87 in) 40 cm (15.75 in)

Minimum detectable object size 0.5 mm (0.020 in) 1 mm (0.039 in) 2 mm (0.079 in)
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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